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V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ 

С 22 по 25 ноября 2004 г. в г. Минске на базе кафедры квантовой радиофизики и оптоэлектрони-
ки и НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ прошла V Международная на­
учно-техническая конференция по квантовой электронике. Организаторами явились: Министерство 
образования Республики Беларусь, БГУ, НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко 
БГУ, Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований, Белорусский республиканский координационный центр научно-
исследовательской работы студентов. 

В программу конференции было включено 157 докладов 318 авторов из 10 стран мира (Респуб­
лики Беларусь, Российской Федерации, Украины, Польши, Италии, Португалии, Дании, Германии, 
Мексики и США) по следующей тематике: теоретические проблемы квантовой электроники; физи­
ка лазеров; системы и методы квантовой электроники; компьютерные методы в лазерных исследо­
ваниях; прикладные исследования и приложения квантовой электроники [1]. В работе конференции 
приняли участие более ПО человек. На 8 пленарных заседаниях было заслушано 26 докладов, ос­
тальные - на двух стендовых секциях. 

А.В. Агашков, А.А. Ковалев (Институт электроники НАН Беларуси) и Я. Парка (Институт при­
кладной физики, Варшава) доложили о результатах исследования нового механизма нелинейности в 
нематических жидких кристаллах, обеспечивающего увеличение эффективности вырожденного 
волнового смешения на один-два порядка. Сотрудники ИМАФ НАН Беларуси В.В. Станкевич, 
М.В. Ермоленко, С.А. Тихомиров и СВ. Гапоненко продемонстрировали возможность использова­
ния ZnSe/ZnS нелинейных брэгговских зеркал для сверхбыстрой (с временем отклика ~5 пс) моду­
ляции светового потока в широком спектральном диапазоне. В работе В.А. Орловича, А.С. Граб-
чикова, В.А. Лисинецкого, Н.В. Буракевича (ИФ им. Б.И. Степанова НАН Беларуси) и А.А. Демидо-
вича (ИМАФ НАН Беларуси) предложен новый подход к созданию непрерывных ВКР-лазеров с ис­
пользованием кристаллических рассеивающих сред, обладающих высокими коэффициентами 
ВКР-усиления. А. Александров, А. Кудряшов, А. Рукосуев, В. Самаркин и В. Завалова (Институт 
лазерных и информационных технологий, Шатура, Россия) представили результаты разработки 
(до уровня коммерческих предложений) адаптивной оптики для мощных импульсных лазеров. 

Аналитическое решение задачи об эволюции импульсов для лазеров с модуляцией доб­
ротности и внутрирезонаторным рамановским преобразованием предложено Ю.В. Лойко, 
А.А. Демидовичем, В.А. Лисинецким, А.П. Войтовичем (ИМАФ НАН Беларуси). Результаты 
экспериментального исследования распространения бесселевых световых пучков в рассеи­
вающих средах доложены Л.И. Краморевой (Гомельский государственный медицинский 
университет), Е.С. Петровой (Гомельский государственный технический университет 
им. П.О. Сухого) и Н.А. Хило (ИФ НАН Беларуси). 

Изучению оптических свойств фталоцианинов, используемых для оптической записи 
информации, в качестве лазерных сред и для других целей, посвящен доклад С.М. Арабея, 
Т.А. Павича (ИМАФ НАН Беларуси) и Р.Т. Кузнецовой (Сибирский ФТИ, Томск, Россия). 
В.В. Тарковским, С.С. Ануфриком (Гродненский государственный университет им. Я. Ку-
палы) и В.М. Никитченко (Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина) 
изучены генерационные характеристики новых кумаринов и бихромофоров при накачке из­
лучением XeCl-лазера. Отмечено, что при высокой энергетической эффективности исследо-
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ванные соединения имеют фотохимическую устойчивость в 3-5 раз выше, чем родамин Ж. 
Доклад И.С. Анисимова (Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, Москва), 
посвященный взаимодействию фемтосекундных лазерных импульсов с металлами, вклю­
ченный в программу конференции дополнительно, вызвал заметный интерес у участников 
конференции. 

От имени коллектива авторов из Беларуси, Италии и США СВ. Войтиков сообщил о ре­
зультатах моделирования динамики импульсных рамановских твердотельных лазеров с мо­
дуляцией добротности. Способы повышения отношения сигнал/шум в VCSEL-лазерах в ре­
жиме поляризационной бистабильности рассмотрены в докладе В.Н. Чижевского (ИФ НАН 
Беларуси) и Ж. Жиакомелли (Италия). Потенциальные возможности фотонных кристаллов с 
активными n-i-р-i-слоями как сверхбыстродействующих оптических переключателей отме­
чены в работе Д.В. Ушакова, В.К. Кононенко, И.С. Манака (БГУ, Минск) и М. Марциняка 
(Национальный институт телекоммуникаций, Варшава). Анализ нелинейных амплитудно-
отстроечных характеристик квантоворазмерных инжекционных лазеров дан в докладе 
Б.Ф. Кунцевича и В.К. Кононенко (ИФ НАН Беларуси). И.М. Сафоновым, А.В. Шуликой, 
И.А. Сухоивановым (Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Украина) 
проанализирована применимость кусочно-линейной аппроксимации потенциального профи­
ля в структурах с множеством квантоворазмерных слоев. Показано, что основным факто­
ром, ограничивающим применимость данной модели, является большая толщина отдельных 
слоев и структуры в целом. Доклад большого коллектива авторов из Беларуси, России и 
Германии об определении коэффициентов усиления в гетероструктурах с квантовыми ямами 
и дисками InGaN/GaN, CdSe/ZnMgSSe представлен Е.В. Луценко (ИФ НАН Беларуси). 
К.В. Курносовым от имени коллег из ФГУП «НИИ Полюс» (Москва) были даны сравни­
тельные характеристики лазерных и суперлюминесцентных диодов. В рамках метода свя­
занных волн проведен численный анализ спектрально-пороговых и энергетических характе­
ристик РОС-лазеров на основе квантоворазмерной гетероструктуры в системе GaInAs -
GaInAsP (С.Ю. Михневич, А.В. Афанасьев, В.К. Кононенко, ИФ НАН Беларуси). 

Особенности формирования нанокристаллов FeSi2 при импульсном лазерном осаждении спла­
вов SiGeFe рассмотрены П.И. Гайдуком (БГУ, Минск) с соавторами из России и Дании. Доклад 
Ф.Ф. Комарова, Л.А. Власуковой, О.В. Мильчанина, П.И. Гайдука, В.Н. Ювченко, С.С. Гречного 
(БГУ, Минск), А.В. Мудрого (ИФТТП НАН Беларуси) и А.А. Комарова (Германия) посвящен фор­
мированию нанокластеров и нанопор в SiO2 ионно-лучевыми методами. Изучены структурные и 
оптические свойства этих объектов методами просвечивающей электронной микроскопии и фото­
люминесценции. 

Е.С Воропай, К.Н. Каплевский (БГУ, Минск), М.П. Самцов, А.Е. Радько, К.А. Шевченко 
(НИИПФП, Минск) представили лазерный спектрометрический комплекс для флуоресцент­
ной диагностики области локализации опухолей. Комплекс выполнен в виде настольного 
прибора, подключающегося к персональному компьютеру. 

На стендовых секциях сделано 93 доклада по широкому кругу проблем квантовой элек­
троники: перспективным лазерным средам; физике лазеров; режимам генерации и свойствам 
лазерного излучения; компьютеризации лазерных исследований, информационным, метро­
логическим, медико-биологическим, технологическим приложениям лазеров; лазерным сис­
темам различного назначения. 

При подведении итогов был отмечен высокий уровень конференции, высказан ряд поже­
ланий по организации и срокам проведения последующих конференций. Предложено опуб­
ликовать доклады, вызвавшие наибольший интерес, в периодической научной печати. От­
дельным изданием вышла книга «Квантовая электроника: Материалы V Междунар. науч.-
техн. конф. (Минск, 22-25 нояб. 2004 г.)» (Мн., 2004). 

Е.Д. Карих, И.С. Манак 


